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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Перемикання в тиристорних структурах при високому рівні інжекції і дії зовнішніх чинників (світло,
магнітне поле, радіація)

2. Switching in thyristor structures at a high level of injection and action of the external factors (light, magnetic
field, radiation)

Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню процесів переключення напівпровідникових p-n-p-n-структур та впливу
на них електричних і магнітних полів, світла та радіації.Захищається наукова праця, в якій розглядаються і
математичні моделі p-n-p-n-структур. Досліджений динамічний процес вмикання p-n-p-n-структури з
урахуванням значення базового струму, який приводить до переключення структури у відкритий стан.
Надана загальна характеристика методів запобігання вмикання паразитних p-n-p-n-структур в інтегральних
транзисторних мікросхемах. Вирішується двовимірне рівняння Пуассона з метою визначення зв’язку між
потенціалом на електроді та шириною струмопровідного каналу, який з’єднує один з емітерів p-n-p-n-
структури з базою другого емітера.Розглянутий засіб переключення фототиристора зовнішнім
випромінюванням і розрахована величина мінімального імпульсу світла, достатнього для переключення.
Досліджена дія радіації на параметри переключення p-n-p-n-структур. Описана схема випрямляча змінного



струму на основі тиристора,який керується зовнішнім магнітним полем

2. Dissertation is devoted to the study of processes of switching of semiconductor p-n-p-n-structures and
influencing on them the electric and magnetic fields light and radiation.There is on the defensive scientific labour
the physical and mathematical models of p-n-p-n-structures are examined in which. The dynamic process of
including of p-n-p-n-structure is investigational taking into account the size of base current which results in
switching of structure in the opened state. General description of methods of prevention of including of parasite
p-n-p-n-structures is given in integral transistors microcircuits. Is solved the equation Puasson with the purpose
of definition of connection between potential on a field electrode and width of the channel connecting one of
emitters p-n-p-n-structures to base at other emitter.The mean of switching of photothyristor by the external
radiation isconsidered and the size of minimum impulse of light sufficient for switching is expected. The action of
radiation is investigational on the parameters of switching of p-n-p-n-structures. The chart of rectifier of
alternating current is described on the basis of tiristors which is managed the external magnetic field
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